
























专利名称(译) 有机电致发光显示装置，具有像素结构和端子结构

公开(公告)号 US7795808 公开(公告)日 2010-09-14

申请号 US11/822526 申请日 2007-07-06

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立显示器

申请(专利权)人(译) 日立显示器有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 MATSUURA TOSHIYUKI
TANAKA MASAHIRO
ARATANI SUKEKAZU
SHIMIZU MASAO

发明人 MATSUURA, TOSHIYUKI
TANAKA, MASAHIRO
ARATANI, SUKEKAZU
SHIMIZU, MASAO

IPC分类号 H01L51/50 H05B33/26

CPC分类号 H01L27/3246 H01L27/3276 H01L51/5221 H01L2251/5315 H01L51/5234

优先权 2006187506 2006-07-07 JP

其他公开文献 US20080042550A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

TFT形成在基板上。在基板上形成层间绝缘膜以覆盖TFT。由形成在层间
绝缘膜上的多层膜形成的SD线的下层部分构成有机EL层的下电极。 SD
线的最上层由化学稳定的金属氧化物膜形成，并且原样使用SD层。另一
方面，作为有机EL层的下电极，去除SD线的上层，并使用SD线的Al-Si
合金膜。由于这种结构，可以通过缩短步骤同时保持有机EL的性能和可
靠性来降低成本。
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